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Statusi i léndés: Obligative (Semestri I11, 5 ECTS)

Qéllimet e 1éndés: T€ ofrojé njé hyrje né konceptet themelore té elektronikés. Ky kurs do té jeté njéri
ndér kurset fundamentale té programit EEn dhe do t'i pérgatisé studentét pér kurset mé té avancuara

nga fusha e elektronikés energjetike dhe rregullimit automatik

Pérmbajtja e 1éndés: Gjysmépércuesit, diodat gjysmépércuese, qarqet me dioda, drejtuesit njefazor,
qarget me dioda pér pérpunimin e sinjalit, diodat Zener dhe rregullatorét e tensionit, Struktura dhe
funksionimi i gelizés fotovoltaike (PV). Transistori bipolar, karakteristikat dhe parimi i funksionimit,
zonat e punés. Tiristori, parimi i punés dhe zonat e funksionimit. Transistorét MOSFET, karakteristikat
dhe parimi i funksionimit, zonat e punés. Konfigurimet bazé té amplifikatoréve me BJT: emitter i
pérbashkét, bazé e pérbashkét dhe kolektor i pérbashkét. Transistori me efekt fushe, parimet e
funksionimit, modelet pér sinjale té vogla. Konfigurimet bazé té amplifikatoréve: me burim té
pérbashkét, me porté té pérbashkét dhe me drenazh té pérbashkét. Amplifikatorét operacionalé,

vecorité ideale dhe reale, qarqet bazé me amplifikatoré operacionalé dhe aplikimet e tyre.

Rezultatet e té nxénit: Pas pérfundimit me sukses té léndés, studentét do té jené né gjendje té:
e kuptojné bazat e elektronikés né kuadér té inxhinierisé elektrike;
¢ kuptojné qarget me dioda dhe aplikimet e tyre;
¢  kuptojné strukturén dhe funksionimin e qelizés PV;
¢ kuptojné strukturén dhe funksionimin e tiristorit;
¢ kuptojné qarget me transistoré bipolaré dhe MOS dhe modelet e tyre;
e analizojné dhe projektojné qarqe me transistoré pér sinjale té vogla;
e analizojné dhe pérdorin amplifikatorét operacionalé;

e vazhdojné studimet né elektroniké fugie, 1évizje elektrike dhe 1éndé té tjera té avancuara.

Metodologjia e mésimdhénies: 45 oré ligjérata, dhe shembuj té problemeve me zgjidhje, si dhe 15 oré
ushtrime laboratorike. Aférsisht 80 oré pune té pavarur duke pérfshiré detyrat e shtépisé dhe punimet

seminarike.

Metodat e vlerésimit: Vlerésimi i paré: 30%; Vlerésimi i dyté: 30%; Laboratori: 30% Vijueshméria e

ligiératave: 10%; ose/ Provimi final: 60%.
Raporti ndérmjet pjesés teorike dhe praktike té mésimit: 40:60
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